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 هچکید

 

نانومتر با  200های با استفاده از روش تبخير حرارتی در ضخامت  In2O3های نازکپوشش لايه ساختدر اين مقاله 

های انجام شد. سپس ويژگی 550℃و  500، 400، 300در دماهای بازپخت متفاوت  nm/s  1/0آهنگ لايه نشانی

بالا  عبورهای بازپخت شده، نشان دهنده فت. در اين مطالعه همه نمونهها در اين دماها مورد بررسی قرار گراپتيکی لايه

-و کم 400 ℃های بازپختی در دمای % برای لايه89 عبورترين بيش nm550در طيف نور مرئی است. در طول موج 

های مختلف در اين طول موج، در به دست آمد. ضريب شکست نمونه 300℃های بازپختی برای لايه عبورترين 

 ( ITO)با درصد اکسيد اينديوم  با اضافه کردن ناخالصی قلع بهچنين به دست آمد. هم 7/1-1/2محدوده 

SnO210 +%In2O390% ثانيه را برای آشکارسازی  8، زمان پاسخppm1500 .بخار اتانول مشاهده کرديم 
 

 اکسيدهای نيم رسانای شفاف، تبخير حرارتی، آشکارسازی اتانولکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

 

روی رشد مطالعه  کنند.میبرای بسياری از کاربردهای الکترواپتيکی نقش مهمی را ايفا  های نيم رسانای اکسيدیلايه

قبيل تبخير حرارتی، تبخير پرتو الکترونی، اسپاترينگ، انباشت پالس ليزری و انباشت  مختلفی ازهای با روشها اين لايه

ها به شرايط قات نشان می دهد که خواص ساختاری، اپتيکی و الکتريکی لايهتحقي. بخار شيميايی انجام می شود

های يهلا ].1[مختلف انباشت لايه از جمله: دمای زيرلايه، فشار جزئی اکسيژن و فرآيندهای بازپخت بسيار حساس است

های ( دارای ويژگیITOمانند اکسيد اينديوم، اکسيد قلع و اکسيد اينديوم آلاييده با قلع )نازک اکسيد فلزی هم

بالا در ناحيه طيف مرئی، چسبندگی عالی به زيرلايه،  تراگسيل اپتيکی، رسانايی الکتريکی بالامنحصر به فرد از قبيل: 

. شان استو پهنای نواری گسترده nرسانای نوع پايداری شيميايی و خواص فوتوشيميايی است. اين خواص به دليل نيم

ای را به دليل خواص الکتريکی و اپتيکی مناسب، توجه ويژه In2O3های رسانای شفاف، لايهيمهای نازک ندر ميان لايه

Aبه خود جذب کرده است. اکسيد اينديوم دارای ساختار مکعبی با ثابت شبکه 
o 117/10=a  و گروه فضايیIa3  است

از جمله کاربردهای اکسيد  .]2[شودشناخته می eV 7/3ای با گاف مستقيم و گاف انرژی حدود و به عنوان ماده

تبديل گسيل، های خورشيدی، ديودهای نورکريستال مايع، سلولتوان به استفاده در صفحات نمايش تخت اينديوم می


